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10. Ubungsblatt zur Vorlesung "Elektronik" im Sommersemester 2010

Aufgabe 1

In der nebenstehenden Verstarker-Schaltung betragt
die Drain-Source-Spannung Ups = 15 V. Die
Betriebsspannung +U ist 25 V.

e Berechnen Sie R1 und R2 bei einem
Drainstrom von 5 mA.

e Bauen Sie die Schaltung in Schematics auf
und bestimmen Sie die Verstarkung und den
Frequenzgang, wenn eine Wechselspannung
von 10 mVgs angelegt wird.

¢ Welchen Einfluss hatte ein Kondensator, der
Uber den Widerstand R2 gelegt wird?

Aufgabe 2

Gegeben ist der skizzierte Schaltplan eines
Differenzverstarkers mit zwei  bipolaren
Transistoren (2N2222).

FUhren Sie die folgenden Simulationen unter
den angegebenen Bedingungen durch:

e Benutzen Sie fur die Kollektor-
widerstande den Wert 4.7 kQ.

e |g=3.5mA. Berechnen Sie den
Emitterwiderstand so, dass das
Emitterpotential auf -0.7 V liegt. Warum
ist es vorteilhaft, eine symmetrische
Spannungsversorgung (z.B. +12'V und
-12 V) zu verwenden?

e Berechnen Sie die Verstarkung der
Schaltung bei Gleichtakt- und bei
Gegentaktaussteuerung.

¢ Die Eingangsspannung V,, sollte 30
mV im Gegentakt- und 3 V im
Gleichtaktbetrieb fur die Simulation betragen.

e Flhren Sie eine Einschwinganalyse durch.
e Diskutieren Sie die Ergebnisse.
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